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BS836,电子烟控制MCU
低静态电流 (≤10uA) ,高带载能力 (≥0.8Ω)

8051 CPU 内核
•	 工作频率 16MHz
•	 应用程序存储空间（MTP）4K 
•	 支持擦除和读写功能
•	 片内集成 256 字节 IRAM
•	 片内集成 128 字节 XRAM
•	 支持 10 个中断源，4 个中断优先级
•	 支持 8051 标准指令集

电池功率输出(放电)功能
•	 功率输出(放电)电流支持 5A 持续工作，最大 

7A 过流检测
•	 支持外扩 PMOS 与内置 PMOS 并联使用，增

强负载带载能力
•	 支持 CCO+PGA 方式的负载检测，PGA 增益

可调
•	 集成 OCP 和 OTP 异常保护 
•	 集成 CV/CP/CR 硬件控制电路 

咪头检测功能
•	 可兼容 7pF~20pF 的咪头
•	 支持吸气超时保护
•	 支持咪头异常检测

外设
•	 支持 1 路 UART，支持全/半双工，波特率 

9600 和 115200
•	 支持半双工单线 UART 硬件在线升级
•	 支持 2 种复位方式：软件复位和看门狗复位
•	 支持 2 个 16bit Timer
•	 支持 7 路 GPIO，支持多种工作模式
•	 支持 1 路 PWM 输出
•	 支持 6 路 ADC，内部共享一 12bit ADC 模块
•	 支持 3 路 LED 驱动，6mA 恒流源驱动

低功耗模式
•	 支持省电（睡眠）模式，静态电流小于 10uA
•	 支持多种唤醒源唤醒

多种异常保护
•	 过流/短路保护（OCP）
•	 过温保护（OTP）
•	 电池输入欠压保护（VCC_UV）

封装形式 | BS836 - QFN16 3mmx3mm

概述和特性
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极限参数

描述 最大值
电压 BAT，电池供电输入 7V

VMAX，内置 MOS 输出 7V
GPIO，IO 端口耐压 5.5V
MOS_EXT，外扩 PMOS 栅极驱动 7V

电流 功率输出电流 7A
温度 工作温度 150°C

典型应用电路

1.	 超出所列的绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。

2.	 所有的电压均相对于 GND 而言。
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含义 符号 测试条件 极限值 单位
最小 典型 最大

芯
工作电压 VBAT 2.5 4.2 V

工作复位电压 VRSE VDD 上升时测得 2.5 2.8 V

迟滞 VRSE VDD 下降时测得 0.2 V

总静态功耗 IQ 6 9 uA

放电开关导通阻抗 RON 流过 1A 电流 55 mΩ

过流保护阈值 IOCP 增大放电电流直至开关关断 7 A

过流保护响应时间 TOCP 10 us

MOS 控制输出延时 TDELAY 5 us

芯片过温保护阈值 TOTP 达到该温度后停止放电 150 °C
芯片过温恢复 TOTPD 高温保护后，温度降低重新输出 120 °C

CCO 模块恒流电流 ICC VREF 及 Ibias 校正后测试得到 49.75 50 50.25 mA

ADC 参考电压 VREF 2.1 2.2 2.21 V

IO

IO 内置上/下拉 RIOPU/IOPD 30 KΩ

IO 口驱动能力 IIO 复用为 LED 6 mA

普通 GPIO
VDD=2.5V VDD=3.3V
VDD=4.2V

21.56
38.36
59.26

mA

电气参数

无特别说明 TA=25°C，VDD=3.7V
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内部框图

管脚图
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引脚说明

管脚号 名称 类型 功能
1,2,3 BAT+ I 内部功率器件/模拟器件/数字逻辑/MCU 供电脚

4 MOS_EX O 外扩 PMOS 栅极驱动。

5 RB2 I/O 标准 I/O 口，支持 OD 输出，支持内部上下拉（50K），输入中断

6 RB1 I/O 标准 I/O 口，支持 OD 输出，支持内部上下拉（50K），输入中断

7 MIC I/O 咪头输入

8 RA3 I/O 标准 I/O 口，支持 OD 输出，支持内部上下拉（50K），输入中断

LED2 O LED 恒流 6mA 驱动，接 LED 正极

9 RA2 I/O 标准 I/O 口，支持 OD 输出，支持内部上下拉（50K），输入中断

LED1 O LED 恒流 6mA 驱动，接 LED 正极

10 RA1 I/O 标准 I/O 口，支持 OD 输出，支持内部上下拉（50K），输入中断

LED0 O LED 恒流 6mA 驱动，接 LED 正极

11 RB0 I/O 标准 I/O 口，支持 PP/OD 输出，内部上下拉（50K），输入中断

AIN I 外部 ADC 输入

TX O 全双工串口发送端

UART_Half I/O 半双工串口发送/接收端

SDA OD Testmode I2C 数据信号

Booting PU 单线升级接口
12 RC0 I/O 标准 I/O 口，支持 PP/OD 输出，内部上下拉（50K），输入中断

RX I/O 全双工串口接收端

SCL I Testmode I2C 时钟信号

14,15,16 OUT 功率输出

Pad GND 底部衬底当 GND/AGND
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封装外形图

本文档中提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，被认为是准确可靠的，如有更改，

恕不另行通知。出版商对其使用的任何后果不承担任何责任。


